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摘要(译)

一种有源矩阵型有机EL显示装置，其中在单晶半导体衬底上形成的绝缘
栅场效应晶体管覆盖有机EL层;其特征在于，单晶半导体衬底（图4中
的）保持在空隙（ 414 ）中，其由下式定义：床板（ 401 ）和由绝缘材
料形成的盖板（ 405 ）和用于粘接的盖板材料（ 404 ）床和盖板;并且用
惰性气体和干燥剂填充空余空间（ 414 ），从而防止有机EL层氧化。
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